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1 . Dieser Bescheid enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde EInheitllchkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 43d/5.1(a)(i) hinsichtllch der Neuhelt, der erflnderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

2. WEITERES VORGEHEN 

Wird ein Antrag auf Internationale vorlaufige Prufung gestellt, so gilt dieser Bescheid ais schriftlicher Bescheid der 
mitder internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde ("IPEA"); diestrifft nicht zu, wenn der Anmelder 
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aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA220 abgesandt 
wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem PriorltatSjdatum, je nachdem, welche Frist spater ablauft, eine 
schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen. 

Weitere Optlonen siehe Formblatt PCT>1SA^0. 

3. Nahere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA^20. 
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Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

1 . Hinsichtltch der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
erstellt worden, in der sle eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 
erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur die Zwecke der 
Internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemSB Regein 12.3 und 23.1 b)). 

2. Hinsichtlich der Nucleotide undA)der Aminosauresequenz, die in der Internationalen Anmeldung offenbart 
wurde und fur die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf foigender Grundlage erstellt 
worden: 

a. Art des Materials 

□ Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

□ in schriftlicher Form 

□ in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

□ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten 

□ zusammen mit der Internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behdrde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 



3. □ Wurden mehr als eine Version Oder Kopie eines Sequenzprotokolls undA)der einer dazugehorigen Tabelle 

eingereicht, so sind zusatzlich die erforderiichen Erklarungen, daB die Information in den nachgereichten 
Oder zusatzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung ubereinstimmt 
bzw. nicht uber sie hinausgeht, vorgelegt worden. 

4. Zusatzliche Bemerkungen: 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Regel 43(7/s.1(a)(i) hinsichtllch der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur 
Stutzung dieser Feststellung • 



1. Feststellung 



Neuheit 



Ja: 
Nein 



Anspruche 
Anspruche 



3-10 
1.2 



Erf inderische Tatigkeit 



Ja: 
Nein 



Anspruche 
Anspruche 



1-10 



Gewerbliche Anwendbarkeit 



Ja: 
Nein 



Anspruche: 
Anspruche: 



1-10 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
slehe Beibiatt 



Feld Nr, Vill Bestimmte Bemerkungen zur internatlonalen Anmeldung 

Zur Klarhert der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

slehe Belblatt 
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Zu Punkt V. 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : EP 1 1 61 1 24 A (ALPS ELECTRIC CO.. LTD) 5. Dezember 2001 

D2 : US 6 359 331 81 (RINEHART LAWRENCE EDWARD ET AL) 19. Marz 2002 

D3 : WO 03/030247 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; HAESE. KERSTIN; 
AMIGUES, LAURENCE; SCHWARZ) 10, April 2003 

2. UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 

2.1 Unbeschadet des Mangels an Klarheit (siehe deh nachfolgenden Punkt VIII, 

Abschnitte 1-3) ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu im Sinne von Artikel 
33(2) POT. 

Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses 
Dokument): 

Eine Schaltungsanordnung auf einem Substrat mit mindestens einem auf dem 
Substrat angeordneten Halbleiterbauelement mit mindestens einer elektrischen 
Kontaktflache (Spalte 5, Zeilen 33-54; Spalte 9, Zeilen 47-52; Abbildungen 2 
und 4) und 

mindestens einer auf dem Substrat angeordneten Verbindungsleitung zur 
elektrischen Kontaktierung der Kontaktflache des Halbieiterbauelements, wobei 
die elektrische Verbindungsleitung ein Bestandteil mindestens eines auf dem 
Substrat angeordneten, diskreten, passiven elektrischen Bauelements ist 
(Spalte 7, Zeilen 17-25; Spalte 8, Zeilen 4-1 1 ; Spalte 10, Zeilen 37-43; 
Abbildungen 2, 4'Und 8: die Elektroden des Kondensators C6 sind als auf dem 
Substrat angeordnete Metallschichten ausgefuhrt. Aus Abbildung 2 ist 
ersichtlich, dass eine der als Elektroden des Kondensators C6 dienenden 
Metallschichten auch uber eine Anschlussregion SL verfugt, die Ciber eine 
Drahtbondverbindung mit einer Kontaktanschlussflache des Transistors Tri 
verbunden ist. Diese Metallschicht kann daher als elektrische 
Verbindungsleitung angesehen werden, die sowohl zur elektrischen 
Kontaktierung der Kontaktflache des Halbleiterbauelementes dient als auch 
Bestandteil eines auf dem Substrat angeordneten passiven Bauelementes ist). 
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Dokument D1 offenbart somit alle technischen Merkmale des unabhangigen 
Anspruchs 1 . Der Gegenstand dieses Anspruchs ist daher nicht neu (Artikel 33(2) 
PCT). 

2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht, insbesondere auch in Kombination mit 
den im nachfolgenden Punkt VIII, Abschnitte 1 und 2 angefuhrten technischen 
Merkmalen, nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. 

2.2.1 Das Dokument D2 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand diese Anspruchs angesehen. Es offenbart (die Verweise in 
Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): 

Eine Schaltungsanordnung auf einem Substrat mit mindestens einem auf 
dem Substrat angeordneten Halbleiterbauelement mit mindestens einer 
eiektrischen Kontaktflache (Spalte 3, Zeilen 15-37; Abbildung 4) und 

einer Schichtanordnung mit einer eiektrischen Verbindungsstruktur 
("interconnect layer assembly" (32)) die eine Verbindungsleitung zur 
eiektrischen Kontaktierung der Kontaktflache des Halbleiterbauelements 
aufweist, wobei die Verbindungsleitung ein Bestandteil mindestens eines 
diskreten passiven eiektrischen Bauelementes ist, das ebenfalls Teil der 
Schichtanordnung ist (Spalte 3, Zeilen 29-43; Spalte 4, Zeilen 6-20 und 
Zeilen 35-43; Abbildungen 4 und 5c: Abbildung 5c offenbart in der 
Kupferschicht (48) ausgebildete SensooA^iderstande (50) als Bestandteil 
einer in derselben Kupferschicht (48) ausgebildeten Verbindungsleitung 
mit einem Verbindungsloch (54). Die Verbindungsleitung dient zur 
Kontaktierung der Kontaktflache eines Halbleiterbauelementes uber den 
Anschlussstift (40)). 

2.2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem aus D2 
bekannten dadurch, dass 

die Schichtanordnung auf dem Substrat mit mindestens einem auf dem 
Substrat angeordneten Halbleiterbauelement ausgebildet ist und die 
Schichtanordnung zumindest aus der im vorhergehenden Abschnitt 2.2.1 
genannten und auf dem Substrat angeordneten eiektrischen 
Verbindungsleitung besteht. Bezuglich des Ausdrucks "auf c/em Substrat 
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angeordnef wird auch auf den im nachfolgenden Punkt VIII, Abschnitt 3 
angefuhrten Klarheitseinwand hingewiesen. 

2.2.3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin 

gesehen werden, einen kompakteren Aufbau der Schaltungsanordnung mit 
einer erhohten Zuverlassigkeit der elektrischen Verbindungen zu erzielen. 



2.2.4 Dokument D3 offenbart in den Anspruche 1 , 2, 1 1 , 1 2 und Abbildung 2 
ebenfalls eine Schaltungsanordnung auf einem Substrat, mit auf dem Substrat 
angeordneten Halbleiterbauelementen und auf diese Anordnung auflaminierten, 
elektrisch isolierenden Kunststofffolien. Zwischen diesen Pollen befmdet sich 
Jewells eIne Metallschicht. DIese Metallschlchten dienen dabel der 
Kontaktierung der Halbleiterbauelemente und der Verbindung der 
Halbleiterbauelemente untereinander (siehe D3: Seite 7, Zeilen 34 - Seite 8, 
Zeile 4). Die Kontaktanschlussflachen der Halbleiterbauelemente werden dabei 
durch die Metallschlchten flachig direkt kontaktlert (siehe D3: Seite 12, Zeilen 1- 
15; Abbildung 2). 

2.2.5 Der Fachmann wurde daher die in D3 offenbarte Verbindungstechnologie zur 
elektrischen Kontaktierung und Verbindung von Anschlusskontaktflachen fCir 
das aus D2 bekannte Substrat mit dem mindestens eInen Halblelterbauelement 
einsetzen und die Schichtanordnung (32) in D2 unter Belbehaltung der 
elektrischen Funktionalitat durch die aus D3 bekannte, unmittelbar auf dem 
Substrat angeordnete Schichtanordnung ohne erfinderisches Zutun ersetzen 
um die gestellte Aufgabe zu losen (siehe hierzu auch die in D3: Seite 8, Zeilen 
30-36 angefuhrten Vorteile dieser Verbindungstechnologie). Er wurde so ohne 
dabei erfinderisch tatig zu sein zu eIner Schaltungsanordnung nach dem 
unabhangigen Anspruch 1 gelangen (Artikel 33(3) PCT). 

2.2.6 Er wurde daruber hinaus die Anzahl, Abfolge und Strukturierung der elektrisch 
Isolierenden Kunststofffolien und der Metallschlchten den Umstanden 
entsprechend wahlen, um die gewunschte elektrlsche Verblndungsstruktur zu 
erhalten. Dies ist eine dem Fachmann gelaufige konstruktive MaBnahme, die 
nicht als erfinderisch angesehen werden kann (Artikel 33(3) PCT). 
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2.2.7 



Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikei 33(3) PCT. 



ABHANGIGE ANSPRUCHE 2-7 

Die Anspruche 2-7 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merknnalen 
irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in 
Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfullen. 



Anspruch 2: 



siehe D1: Abbildung 2 und den vorhergehenden Abschnitt 2.1 
(Artlkel 33(2) PCT). 

sielie D2: Spalte 4, Zeilen 18-20; Abbildung 4 und die 
vorhergehenden Abschnitte 2.2.1 - 2.2.5 
(Artikei 33(3) PCT). 



3.2 



Anspruch 4: 



3.3 



Anspruche 3 und 5: 



Die technischen Merkmale zur integralen Ausbildung der in diesen 
Anspruchen angefuhrten diskreten passiven elektrischen 
Bauelemente, wobei eine auf dem Substrat angeordnete 
Verbindungsleitung ein Bestandteil des passiven Bauelementes ist 
sind dem Fachmann allgemein bekannt. So konnte beispielsweise 
das Bauelement integraler Bestandteil einer Schichtanordnung aus 
elektrisch leitenden und elektrisch nicht leitenden Schichten sein, 
wobei das Bauelement beispielsweise auf oder in einem mit 
elektrisch leitenden Schichten beschichteten Substrat realisiert ist. 
Das Substrat kann dabei selbst eine Schichtanordnung aufweisen 
(Artikei 33(3) PCT). 

Der Fachmann wurde daher eine derartige integrate Bauform fur das 
passive Bauelement den Umstanden entsprechend wahien, um die 
gestellte Aufgabe zu Idsen (Artikei 33(3) PCT). 

Die technischen Merkmale der Anspruche 3-5 (und daruber hinaus 
aus demselben Grunde auch die Merkmale der Anspruche 2 und 4) 
sind daher nicht in der Lage, in Kombination mit den Merkmalen des 
unabhangigen Anspruchs 1 eine erfinderische Tatigkeit zu begrunden 
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(Artikel 33(3) PCT). 

3.4 Anspruche 6 und 7: 

siehe D2: Spalte 3, Zeilen 26-31 ; Abbildung 2 
(Artikel 33(3) PCT). 

Die Merkmale dieses Anspruchs sind daruber hinaus nicht in der 
Lage, in Kombination mit den Merkmalen des unabhangigen 
Anspruchs 1 gegeniiber den in den Dokumenten D1 - D3 offenbarten 
Schaltungsanordnungen eine erfinderische Tatigkeit zu begrunden 
(Artikel 33(3) PCT). 



4 UNABHANGIGER ANSPRUCH 8 UND ABHANGIGE ANSPRUCHE 9, 10 

4.1 Dokument D2 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand dieser Anspruche angesehen und offenbart das Verfahrensmerkmal, 
dass beim Erzeugen der elektrischen Verbindungsleitung der Bestandteil des 
diskreten, passiven elektrischen Bauelementes entsteht (die Verbindungsleitung und 
der SensoHA^iderstand (50) sind in einer gemeinsamen Kupferschicht (48) 
ausgebildet, siehe hierzu auch den vorhergehenden Abschnitt 2.2.1 und D2: 
Abbildung 5c; es ist fiir den Fachmann allgemein ubiich, diese Elemente in einem 
einzlgen Verfahrensschritt durch Strukturierung der Kupferschicht (48) auszubilden; 
dieses l\/lerkmal ist daher impllzit offenbart). 

4.2 Anspruche 8 und 10: 

In den vorhergehenden Abschnitten 2,2.2 - 2.2.5 wurde dargelegt, dass der 
Fachmann die in Dokument D3 offenbarte Verbindungstechnologie fur die aus D2 
bekannte Schaltungsanordnung ohne erfinderisches Zutun einsetzen wurde, um die 
gestellte Aufgabe zu losen. Es ist eine fur den Fachmann naheliegende MaBnahme 
und stellt eine fur ihn ubiiche Vorgangsweise dar, dazu auch die in D3 angegebenen 
Verfahrensschritte der offenbarten Verbindungstechnologie zur Herstellung der 
Verbindungsstruktur (siehe D3: Anspruche 1, 2, 1 1 und 12; Abbildungen 1 und 2) zu 
ubernehmen. Er wurde so zum Gegenstand der Anspruche 8 und 10 gelangen ohne 
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dabei erfinderisch tatig zu sein (Aitikel 33(3) PCT). 



4.3 Anspruch 9: 

Es ist eine fur den Fachmann naheliegende und ihm allgemein bekannte 
Verfahrensvariante, die Schicht aus elektrisch isolierendem Material so aufzubringen, 
dass der elektrische Kontakt des unterhalb der Schicht befindlichen 
Halbleiterbauelementes frei zuganglich ist. Dieses Merkmal ist daher nicht in der 
Lage, in Kombination mit den IVIerkmalen des unabhangigen Anspruchs 8, auf den 
Anspruch 9 ruckbezogen ist, eine erfindeiische Tatigkeit zu begrunden (Artikel 33(3) 
PCT). 

4.4 Der Gegenstand der Anspruche 8-10 beruht daher nicht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. 

4.5 Der Gegenstand dieser Anspruche beruht auch gegenuber einer Kombination der 
Merkmale dieser Anspruche mit den im nachfolgenden Punkt VIII, Abschnitte 1 und 2 
angefuhrten Merkmalen nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 
33(3) PCT, da diese Merkmale aus D3 bekannt sind (siehe D3: Anspruche 1 , 2, 1 1 
und 12; Abbildungen 1 und 2). 

5. Die Anspruche 1 -1 0 erfullen die Anforderungen von Artikel 33(4) POT, da sie 
gewerblich anwendbar sind. 

Zu Punkt Vlil. 

1 . Aus der Beschreibung auf Seite 3, Absatz 1 und Seite 4, Absatz 3 geht hervor, dass 
die folgenden Merkmale fur die Definition der Erfindung wesentlich sind: 

(a) Die elektrische Kontaktflache des Halbleiterbauelementes ist vom Substrat 
abgekehrt. 

(b) Die elektrische Verbindungsleitung kontaktiert die elektrische Kontaktflache des 
{Halbleiterbauelementes. 

Da der unabhangige Anspruch 1 das Merkmal (a) und die unabhangigen 
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Anspruche 1 und 8 das Merkmale (b) nicht enthalten, entsprechen die 
unabhangigen Anspruche nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung 
mit Regel 6.3 b) PCT, dass jeder unabhangige Anspruch alle technischen Merkmale 
enthalten muss, die fur die Definition der Erfindung wesentlich sind. 

2. Der vorliegenden internationalen Anmeldung sind nur Schaltungsanordnungen und 
Herstellungsverfahren fur Schaltungsanordnungen entnehmbar, die die folgenden 
Merkmale aufweisen: 

Auf dem Substrat mit dem Halbleiterbauelement ist eine elektrisch isolierende 
Schicht aufgebracht. 

Die Verbindungsleitung ist eine auf dieser elektrisch isolierenden Schicht 
angeordnete Metallschicht 

Da die unabhangigen Anspruche 1 und 8 keine entsprechenden technischen 
Merkmale aufweisen, wird die vorliegende Anmeldung nicht, wie in Artikel 6 PCT 
vorgeschrieben, durch die Beschreibung und die Zeichnungen der 
vorliegenden internationalen Anmeldung volistandig gestutzt, da der Umfang 
dieser Anspruche uber den durch die Beschreibung und die Zeichnungen 
gerechtfertigten Umfang hinausgeht. 

3. Die Bedeutung des im unabhangigen Anspruch 1 verwendete Ausdrucks "auf dem 
Substrat angeordnef ist aufgrund der Formulierung dieses Anspruchs und den in der 
Beschreibung und den Zeichnungen der internationalen Anmeldung offenbarten 
Schaltungsanordnungen und den Herstellungsverfahren fur Schaltungsanordnungen 
nicht klar: 

So ist beispielsweise aus der vorliegenden Anmeldung, Abbildung 1 und aus der 
Beschreibung auf Seite 10, Zeile 33 - Seite 1 1 , Zeile 17 ersichtlich, dass das 
Halbleiterbauelement (3) auf einer Kupferschicht (22) eines DBC-Substrats (2) 
angeordnet ist, die Verbindungsleitung (4) hingegen auf einer elektrisch isolierenden 
Folie (6) und somit nicht unmittelbar auf dem DBC-Substrat (2) aufgebracht ist. 
GemaB der Formulierung des Anspruchs 1 ist jedoch sowohl das 
Halbleiterbauelement als auch die Verbindungsleitung auf dem Substrat angeordnet. 
Dieser Sachverhalt fuhrt zu Zweifein hinsichtlich des Schutzbegehrens, insbesondere 
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welche Elemente unmittelbar auf dem Substrat angeordnet sind (Artikel 6 PCT). 

Ferner konnte der Ausdruck "auf dem Substrat angeordnef auch so verstanden 
werden, dass die Verbindungsleitung im Widerspruch zum zuvor genannten 
Ausfuhrungsbeispiel ebenso wie das Halbleiterbauelement (3) auf der Kupferschicht 
(22) des DBC-Substrates ohne eine weitere, zwischen Bauelement und 
Kupferschicht befindliche isolierende Schicht angeordnet ist (Artikel 6 PCT). 

4. Der unabhangigen Anspruch 8 ist nicht klar, da die in diesem Anspruch benutzte 
Formulierung 

"... und der Bestandteil des diskreten, passiven elektrischen Bauelementes entstehf 
den Eindruck erweckt, dass dieser Bestandteil zuvor naher definiert wurde. Dies fuhrt 
zu Zweifein hinsichtlich des Schutzbegehrens, sodass der Gegenstand dieses 
Anspruchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT). 
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